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IHP bietet spannenden Einblick in die Mikroelektronik
Tag der offenen Tiir am Samstag und Ausstellungseréffnung ,,Weltsichten*
am Donnerstag im Leibniz-Institut

Frankfurt (Oder). Am kommenden Samstag, dem 09. September ladt das IHP —
Leibniz-Institut flir innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder) zum Tag der
offenen Tir von 10 bis 14 Uhr in den Technologiepark ein. Damit bietet sich
Familien mit Kindern ebenso wie wissenschaftsinteressierten Birgerinnen und
Blirgern die Moglichkeit, die Forschungseinrichtung bei Flihrungen durch acht
Labore sowie den Reinraum teils auch in polnischer Sprache néaher
kennenzulernen. In diesem Jahr versprechen besonders die
Antennenmesskammer (Foto) und das neuerdffnete Labor flir Oberflachenphysik
zum Besuchermagnet zu werden. Fir den Nachwuchs wird es eine
Kinderuniversitat geben, bei der drahtlose Sensornetze in einer intelligenten Stadt
vorgestellt werden, auBerdem kann an Experimentierstationen selbst geforscht
werden.

Einen weiteren Hohepunkt bildet die Enthillung der FMD-Plakette um 11 Uhr
durch die Staatssekretdrin fir Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg Dr. Ulrike Gutheil. FMD steht fiir Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland — elf Fraunhofer- und zwei Leibniz-Institute flihren in der
Forschungsfabrik ihre Ausstattung in einem gemeinsamen Technologiepool
zusammen und bilden dadurch ein Netzwerk, in dem technologische Prozesse
gemeinsam erforscht werden. In der FMD forschen mehr als 2.000
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Zukunftsthemen fir die
Digitalisierung. Das IHP leistet damit einen Beitrag zu einem raschen und
effizienten Technologietransfer fir multifunktionale, energiesparende Sensorik,
Kommunikationstechnik und fiir das Internet der Dinge.

Am Mittag werden die Forschungs- und Nachwuchspreise des Fordervereins
,Freunde des IHP e.V.” verliehen. Der Forschungspreis 2017 geht an Schiiler und
Schiilerinnen aus Brandenburg, die die besten technisch-naturwissenschaftlichen
Projektarbeiten eingereicht haben. Den Nachwuchspreis nehmen die besten
Studierenden entgegen, die sich mit ihren Abschlussarbeiten zu den Themen
Materialforschung, Halbleitertechnologie, Schaltkreis- und Systementwurf
(Bachelor und Master) an der Ausschreibung beteiligt hatten. Der Preis ist mit
1.200 € dotiert.

Fiir einen abwechslungsreichen und farbenfrohen Rahmen sorgt die Ausstellung
»Weltsichten”. Die Ausstellung wird bereits am 07. September um 14 Uhr eroffnet
und zeigt 68 Fotografien von 36 IHP-Mitarbeitern. Alle Besucher des Tages der
offenen Tir sind dazu eingeladen, fir ihr Lieblingsbild abzustimmen. Die 12
bestbewerteten Bilder werden dann in einem Kalender verewigt und unter den
Teilnehmern der Abstimmung verlost.
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Maciej Kucharski und

Dr. Herman Ng (v.l.) in der
Antennenmesskammer, sie
bildet eine stérungsfreie
Umgebung fiir
Hochfrequenzmessungen
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Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten:
IHP: https://www.ihp-microelectronics.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/695826860615410/

Wir freuen uns, Sie am , Tag der offenen Tlr 2017“ begriRen zu dirfen.

Ansprechpartner

Anne-Kristin Jentzsch

Public Relations

IHP GmbH — Innovations for High Performance Microelectronics/
Leibniz-Institut fiir innovative Mikroelektronik

Im Technologiepark 25

15236 Frankfurt (Oder)

Fon: +49 (335) 5625 207

E-Mail: jentzsch@ihp-microelectronics.com

Website: www.ihp-microelectronics.com

Uber das IHP:

Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu silizi-
umbasierten Systemen, Hochstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschlieRlich neuer Ma-
terialien. Es erarbeitet innovative Lésungen flir Anwendungsbereiche wie die drahtlose und Breit-
bandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, Industrie 4.0, Mobilitdt und Raumfahrt. Das IHP
beschéftigt ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfligt Giber eine Pilotlinie fiir technolo-
gische Entwicklungen und die Préparation von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 0,13/0,25
um-BiCMOS-Technologien, die sich in einem 1000 m? groRen Reinraum der Klasse 1 befindet.
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